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摘要(译)

它公开了一种像素电路及其驱动方法。像素电路包括发光器件
（OLED），驱动晶体管（DTFT），存储电容器（Cst），第一开关晶体
管（T1），第二开关晶体管（T2），补偿晶体管（T3）和第五开关晶体
管（T5）。发光装置（OLED）具有连接到电源（VDD）的一个端子。
驱动晶体管（DTFT）具有连接到发光器件（OLED）的另一端子的第一
电极，连接到第五开关晶体管（T5）的第一电极的第二电极，以及连接
到第一开关晶体管（T5）的第一电极的栅极。第一开关晶体管（T1）。
第一开关晶体管（T1）具有连接到数据线的第二电极，连接到扫描线的
栅极，以及连接到驱动晶体管（DTFT）的栅极的第一电极。第二开关晶
体管（T2）具有连接到控制线的栅极，连接到电源的第一电极电源
（VDD）和连接到补偿晶体管（T3）的第二电极的第二电极。补偿晶体
管（T3）具有连接到驱动晶体管（DTFT）的第一电极的第一电极，连接
到第二开关晶体管（T2）的第二电极的第二电极，以及连接到第一或第
二电极的栅极补偿晶体管（T3）的一部分。第五开关晶体管（T5）具有
连接到控制线的栅极，连接到驱动晶体管（DTFT）的第二电极的第一电极，以及连接到地（GND）的第二电极。存储电容器
（Cst）具有连接到驱动晶体管（DTFT）的栅极的第一板，以及连接到补偿晶体管（T3）的第二电极的第二板。
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